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TITULO DE LA SOLICITUD: “CRISTAL QUE TIENE RECUBRIMIENTO DE TCO
CALENTABLE”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/056796

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 19 de marzo de 2018.

PRIORIDAD: 18 de abril de 2017, EP, 17166844.5

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccidon ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decision, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decision 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 29 de junio de 2021, bajo el numero
NC2021/0008536, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X de
la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486.

Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 13 del radicado N° NC2021/0008536
del 29 de junio de 2021.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de disefiar un cristal
mejorado que tenga un recubrimiento calentable que sea econdmico de producir.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un cristal que

tiene un recubrimiento calentable, que comprende un sustrato y un recubrimiento
calentable sobre una superficie expuesta del sustrato.

3. Delasolicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

La reivindicacién 1 no es clara porque reclama “un cristal que comprende”, sin embargo,
al referirse a un cristal se puede entender la formacion de un sélido, no obstante, este no
es el alcance de la presente invencion, mas bien parecer ser, que se quiere recubrir un
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sustrato que de acuerdo con la descripcibn como modalidad preferida es un cristal de
vidrio pretensado térmicamente (pag. 2, linea 26), con un recubrimiento calentable. Asi
las cosas, es necesario que se explique claramente cual es el verdadero alcance de la
invencion.

La reivindicacion 1 se refiere a: “el cristal tiene transmitancia en el intervalo espectral
visible de 70% o mas y el recubrimiento tiene una resistencia superficial de 50
ohms/cuadrado a 200 ohms/cuadrado”, que es un resultado a alcanzar y no define al
producto. Se le recuerda al solicitante que puede aparecer en las reivindicaciones, pero
siempre acompafando las caracteristicas técnicas que definen la invencion, por lo tanto,
los resultados a alcanzar no son considerados caracteristicas técnicas de la invencion.

La reivindicacion 1 se refiere a: “...caracterizado porque la capa antireflexion tiene un
indice de refraccion menor que el de la capa eléctricamente conductora...”, la cual es un
pardmetro. Se llama la atencion al solicitante porque la descripcion deja en claro que la
invencién se puede definir por sus caracteristicas estructurales. Asi las cosas, es
necesario incluir dichas caracteristicas técnicas.

Las reivindicaciones 1, 5, y 12 no son concisas porque los términos: “capa de
acoplamiento O6ptico” y “capa antireflexién” son bastante generales y no permiten
determinar el alcance de lo que se desea proteger.

La estructura de la reivindicacidén 1 no permite identificar con total claridad el material que
se desea proteger, dado que, las capas reclamadas se encuentran en desorden. Para
mayor claridad se sugiere reivindicar las capas en orden ascendente desde el sustrato.

Las reivindicaciones 1 y 12 mencionan la frase “reguladora de la difusion de oxigeno”, la
cual no se considera una caracteristica técnica esencial del vidrio o cristal reclamado, ni
aun incluso una caracteristica técnica del recubrimiento, el recubrimiento es
caracterizado por su composicion quimica y su grosor, no por su utilidad o efecto
resultante. Se le recomienda al solicitante suprimir dicha frase.

Las reivindicaciones 1y 12, emplean la expresion: "o mas", que es imprecisay no permite
distinguir la invencién de estado de la técnica. Se sugiere sustituirla por términos precisos
0 un rango concreto de acuerdo con el soporte presente en la descripcion.

La reivindicacion 8 menciona: “una capa bloqueadora contra la difusion alcalina”, la cual
no es una caracteristica técnica del producto reclamado. Se sugiere, dejar Gnicamente la
reivindicacion 9 que es la que describe los elementos de la capa bloqueadora.

Las reivindicaciones 4, 6 y 10 mencionan las expresiones “en particular”,
“preferiblemente”, “de manera particularmente preferible”, “y/0”, que precediendo una
caracteristica no es limitativa, porque hace opcional la caracteristica y no limita el alcance
de la reivindicacion. Se sugiere incluir las caracteristicas opcionales o preferentes en
reivindicaciones dependientes.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 18 de abril de 2017 que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.
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Consultadas las fuentes de informacidén con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha q?

Publicacién

“PANE HAVING A THERMAL-RADIATION-

D3 | W02016184732 REFLECTING AND HAVING A FASTENING OR

SEALING ELEMENT ATTACHED THERETO”
“TRANSPARENT CONDUCTIVE GLASS

D4 JP2009242128 SUBSTRATE AND METHOD FOR

MANUFACTURING THE SAME”

24 de noviembre de
2016

22 de octubre de
2009

D3! se refiere a un panel para separar un ambiente interior de un ambiente exterior, que
comprende un sustrato (1), un revestimiento reflectante de radiacién térmica (2) en la
superficie del lado interior (i) del sustrato (1), cuyo revestimiento tiene al menos una capa
funcional (2a) que contiene un 6xido conductor transparente (TCQO) y cuya capa superior
(2b) contiene dioxido de silicio (SiO,), y un elemento de fijacién o sellado polimérico (3)
sobre la radiacion térmica revestimiento reflectante (2) (resumen).

D42 divulga un método para fabricar un sustrato de vidrio conductor transparente que
incluye: un paso de recubrimiento para formar una capa (A) que comprende un Oxido de
metal conductor transparente, una capa (B) que comprende un metal y/o un nitruro
metalico y que tiene un espesor de 0,25 a 10 nm, y una capa (C) que comprende un oxido
metalico y que tiene un espesor no inferior a 10 nm, en este orden sobre un sustrato de
vidrio para obtener un sustrato de vidrio revestido; y una etapa de tratar térmicamente el
sustrato de vidrio revestido al aire a 550 a 750°C durante 1 a 30 minutos (resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)
5.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decision 486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Un cristal que tiene...” (Radicado N° NC2021/0008536
del 29 de junio de 2021).

thttps://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053177222/publication/W02016184732A1?g=W02016184732A1
2https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041304503/publication/JP2009242128A?2q=JP2009242128A
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Tabla 1. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Caracteristicas esenciales

D3

D4

Un cristal que tiene:

Un cristal que tiene

Pag. 14 y 15, figura 5 y Tabla

Un sustrato de vidrio

Pag. 3, [0007]

Un sustrato

Un sustrato

Pag. 14 y 15, figura 5 y Tabla

Un sustrato

pag. 3, [0007]

Un recubrimiento calentable que
comprende:

Un recubrimiento que
comprende:

Pag. 14 y 15, figura 5 y Tabla

Un recubrimiento
comprende:

que

pag. 3, [0007]

Una capa eléctricamente
conductora que tiene:

Oxido eléctricamente conductor,
transparente (TCO)

Espesor de 1nm a 40 nm

Una capa (2a) que tiene Oxido
conductor transparente (TCO)
que puede ser ITO
Espesor de 120nm

P4g. 14y 15, figura5y Tabla 1

Capa (A) que contiene 6xido de
metal conductor transparente

Espesor de 10nm a 50 nm

P4g. 5, [0015])

Encima de la capa
eléctricamente conductora, una
capa de barrera dieléctrica la
cual contiene un metal, un
nitruro, o un carburo

Espesor de 2nm a 20 nm

Una capa de barrera (2d), que
esta encima de la capa (2a) que
consta de nitruro de silicio SizNg,
gue esta dopado con aluminio.

Espesor 10nm

Pag. 14y 15, figura5y Tabla 1

Una capa (B) Encima de la capa
A, , la cual contiene un metal o un
nitruro

Espesor de 0,25 nm a 10 nm

Pag. 3, [0007]

Una capa de acoplamiento éptico
debajo de la capa eléctricamente
conductora

Espesor de 5 nm a 50 nm

Una capa de adhesion (2c)
debajo de la capa (2a) que
consta de SiO,, que esta dopado
con aluminio
Espesor 35nm

Pag. 14y 15, figura 5y Tabla 1

Una capa de SiO, debajo de la
capa A

P4g. 5, [0019]

Una capa anti-reflexion encima
de la capa de barrera

Espesor de 10 nm a 100 nm

La capa anti-reflexion tiene un
indice de refraccion menor que el
de la capa eléctricamente
conductora

Una capa superior 2b que esta
encima de la capa barrera (2d),
consta de SiO;, que esta dopado
con aluminio

Espesor 70nm

La capa (2b) tiene un indice de
refraccion menor (2a)

Pag. 7, lineas 27 a 33, pag. 8,
lineas 13 a 30, pag. 14 y 15,
figura 5y Tabla 1

Una capa C de SiO, encima de la
capa B

Espesor de 20 nm a 100 nm

Pag. 7'y 8, [0037] y [0038]).

D3 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 1 porque la figura 5 ensefia una realizacion de un sustrato 1 con un
revestimiento reflectante de la radiacion térmica 2. El revestimiento 2 es una pila de capas
delgadas, que parte del sustrato 1 y consta de una capa adhesiva 2c, una capa funcional
2a, una capa de barrera 2d y una capa superior 2b. La capa de adhesion 2c consta de
SiO,, que esta dopado con aluminio. Mejora la adherencia de las capas aplicadas sobre
él al sustrato 1. La capa funcional 2a consta de ITO y tiene propiedades reflectantes con
respecto a la radiacién térmica. La capa de barrera 2d consta de SisN,4, que esta dopado
con aluminio. Evita que la capa funcional 2a se corroa durante el tratamiento térmico del
cristal revestido, como ocurre, por ejemplo, cuando el cristal est4d doblado o laminado. La
capa superior 2b a su vez consta de SiO,, que esta dopado con aluminio. La capa superior
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2b actia por un lado como capa antirreflectante, lo que aumenta la transparencia del
cristal revestido (pag. 14 y 15, figura 5 y tabla 1).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y el producto divulgado en
D3 consiste en que el espesor de la capa eléctricamente conductora esta entre 1nm a
40nm.

No se observa un efecto técnico asociado a dicha diferencia.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢Cémo modificar el producto conocido en D3 con el fin de obtener un
producto alternativo?

Sin embargo, el definir un espesor entre 1nm a 40nm de una capa eléctricamente
conductora ya esta divulgado en D4, el cual ensefia un sustrato de vidrio conductor
transparente que incluye: sobre un sustrato de vidrio, una capa (A) hecha de un 6xido de
metal conductor transparente que se compone principalmente de 6xido de indio dopado,
una capa (B) hecha de un metal y/o un nitruro metalico seleccionado de Si, Sn, Zn, Ti, Al,
Cr NiCr, TiN y SiN y que tiene un espesor de 0,25 a 10 nm, y una capa (C) de 10 nm o
mas hecha de un 6xido metalico, para obtener un sustrato de vidrio revestido (pag. 3,
[0007]). El sustrato de vidrio conductor transparente no se oxida incluso después del
tratamiento térmico en una atmaosfera con presencia de oxigeno, tiene baja resistencia,
tiene mayor reflectividad de los rayos de calor y propiedades de proteccion contra ondas
electromagnéticas y es excelente en resistencia al rayado (pag. 4, [0008]).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
definir un espesor de una capa eléctricamente conductora entre 1nm a 40 nm como lo
divulga D4 en el sustrato recubierto de D3, para asi llegar al objeto de la reivindicacién 1.
Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente D3 ensefia que la capa funcional (2a) contiene al menos 6xido de indio y
estafio (ITO), 6xido de estafio dopado con flior (SnO,:F),6xido de estafio dopado con
antimonio (SnO,:Sb), especialmente ITO. El indice de refraccion del material de la capa
funcional es preferentemente de 1,7 a 2,5 (pag. 7, lineas 27 a 33). El espesor de la capa
funcional es preferiblemente de 40 nm a 200 nm, de manera particularmente preferida de
70 nm a 150 nm y de manera muy particularmente preferida de 100 nm a 130 nm (pég.
8, lineas 2 a 4). La capa superior del revestimiento (2b) contiene SiO,, que asegura un
indice de refraccidbn menor a 1,7, también puede tener dopajes, en particular aluminio
(SiO,:Al), boro (SiO,:B), estafio (SiO, :Sn), titanio (SiO,:Ti), circonio (SiO, Zr) o hafnio
(SiO,:Hf). Tiene un espesor de 20 nm a 150 nm, preferentemente de 40 nm a 100 nm
(pag. 8, lineas 13 a 30). El material de la capa adhesiva (2c) tiene un indice de refraccion
mas bajo que el material de la capa funcional y contiene preferiblemente al menos un
oxido, como TiO,, Al,O3 y/o ZnSnOx, preferiblemente SiO, y tiene un espesor de 10 nm
a 150 nm, preferentemente de 15 nm a 50 nm (pag. 9, lineas 4 a 11). La capa de barrera
(2d) contiene nitruro de silicio (SisNg4), nitruro de circonio (ZrsN4) o nitruro de aluminio
(AIN) y puede tener dopantes, por ejemplo, aluminio, circonio, hafnio, titanio o boro. El
espesor es de 5 nm a 30 nm, preferiblemente de 10 nm a 20 nm (pag. 9, lineas 13 a 21).

Por otro lado, D4 ensefia que a capa (A) es una capa hecha de un 6xido de metal
conductor transparente, seleccionado de 6xido de indio dopado con estafio (ITO), éxido
de estafio dopado con fluor, éxido de zinc dopado con indio, 6xido de zinc dopado con
fldor, 6xido de zinc dopado con aluminio, éxido de zinc dopado con estafio (pag. 4 y 5,
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[0014]). El espesor de la capa (A) puede ser de 10 a 600 nm, preferiblemente de 10 a
100 nm y mas preferiblemente de 10 a 50 nm (pag. 5, [0015]). Ademas, la capa (A) puede
comprender otra capa entre el sustrato de vidrio y la capa (A), por ejemplo, una capa
hecha de SiO, (pag. 5, [0019]). La capa (B) es una capa de metal y/o nitruro metalico,
éstos evitan que se oxide el papel de la capa (A) durante la etapa de tratamiento térmico,
y evitan que se oxiden los 4&tomos de oxigeno contenidos en la capa (A). El metal se
selecciona de Si, Sn, Zn, Ti, Al, Cry NiCr, el nitruro metalico se selecciona de nitruro de
titanio TiN y/o nitruro de silicio SizN4 (pag. 6, [0021] y [0022]. El espesor de la capa (B) es
preferentemente de 0,25 a 10 nm (pag. 6, [0025]). La capa (C) es una capa hecha de un
oxido de metal que puede formar una capa transparente en el lado superior de la capa
(B). Los ejemplos del 6xido metalico incluyen diéxido de silicio, 6xido de aluminio, 6xido
de titanio, 6xido de zinc, 6xido de circonio, 6xido de cromo y 6xido de aluminio. Se prefiere
el diéxido de silicio porque es amorfo y apenas transmite oxigeno, obtiene facilmente una
alta transmitancia de luz visible y es econémico. El espesor puede ser de 10 nm o mas,
preferiblemente de 10 a 500 nm, mas preferiblemente de 20 a 100 nm (pag. 7 y 8, [0037]
y [0038]).

El sustrato de vidrio conductor transparente obtenido tiene una baja resistencia y su
resistencia especifica es 7,5x10* Qcm 0 menos, por lo tanto, tiene una alta reflectividad
de los rayos de calor y propiedades de blindaje de ondas electromagnéticas, y es
excelente en resistencia al rayado (pag. 9, [0050]).

De acuerdo con las anteriores consideraciones, las reivindicaciones dependientes 2 a 11
no mencionan alguna caracteristica que, junto con las caracteristicas de la reivindicacion
independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicacion 1, por lo cual se
considera que no tienen nivel inventivo.

La reivindicacion 12 consiste en: “Un método para producir un cristal que tiene un
recubrimiento calentable, caracterizado porque comprende...” (Radicado N°
NC2021/0008536 del 29 de junio de 2021).
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Tabla 2. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Caracteristicas esenciales

D3

D4

Un método para producir un
cristal que tiene un recubrimiento
calentable, caracterizado porque
comprende:

Un método para producir un
sustrato con recubrimiento que
comprende:

Un método para producir un
cristal que tiene un recubrimiento
calentable, caracterizado porque
comprende:

Pag. 10, [0059] a [0061]

a) Aplicar sucesivamente sobre
una superficie de un sustrato:

Revestir un sustrato con una
lamina de capas como sigue

Revestir el sustrato en el
siguiente orden:

Pag. 10, [0059] a [0061]

- Una capa de acoplamiento
Optico
Espesor de 5nm a 50 nm,

Una capa de adhesién (2c) que
consta de SiO, dopado con Al.
Espesor 35nm

P4ag. 14y 15, figura 5y Tabla 1

Una capa de acoplamiento 6ptico

- Una capa eléctricamente
conductora que contiene un
6xido eléctricamente conductor
transparente,

Espesorde 1 nm a 40 nm,y

Una capa (2a) que tiene éxido
conductor transparente (TCO)
que puede ser ITO
Espesor de 120nm

Pag. 14y 15, figura5y Tabla 1

Una capa eléctricamente
conductora contiene un oOxido
transparente eléctricamente
conductor (capa A)

Espesor de 25nm

Pag. 10, [0059] a [0061]

- Una capa de barrera dieléctrica
que comprende un metal, un
nitruro o un carburo

Espesorde 2 nma 20 nm,y

Una capa de barrera (2d), que
consta de nitruro de silicio SizNy,
que esta dopado con aluminio.
Espesor 10nm

P4ag. 14y 15, figura 5y Tabla 1

Una capa que contiene un metal
(capa B)

Espesor 1 a3 nm

P&g. 10, [0059] a [0061], ejemplo
1y 2, pag. 17, [0082].

- Una capa antireflexién con un
espesor de 10 nm a 100 nm

La capa antireflexion tiene un
indice de refraccion menor que el
de la capa eléctricamente
conductora

Una capa superior 2b que consta
de SiO,, dopado con aluminio
Espesor 70nm

La capa (2b) tiene un indice de
refraccion menor (2a)

Pag. 7, lineas 27 a 33, pag. 8,
lineas 13 a 30, pag. 14 y 15,
figura 5y Tabla 1

Una capa que contiene SiO,
(capa C) Espesor 50nm

Pag. 10, [0059] a [0061],

(b) Someter a un tratamiento de
temperatura a 100°C o mas al
sustrato con el recubrimiento

Someter a tratamiento de
temperatura a 200 °C el sustrato
con el recubrimiento

P4g. 10, lineas 17 a 23

Someter a un tratamiento de
temperatura a 650 °C el sustrato
con el recubrimiento.

Pag. 10, [0059] a [0061]

D3 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 12 porque divulga un proceso para revestir un sustrato que comprende:
revestir el sustrato con una pila de capas delgadas que consta de una capa adhesiva 2c,
una capa funcional 2a, una capa de barrera 2d y una capa superior 2b (pag. 14 y 15,
figura 5 y tabla 1). El sustrato con el revestimiento se calienta a una temperatura de al
menos 200 °C, preferentemente de 300 °C. El tratamiento térmico mejora en particular la
cristalinidad de la capa funcional. Esto mejora significativamente la transmisién de la luz
visible y las propiedades reflectantes de la radiacion térmica (pag. 10, lineas 17 a 23)

La diferencia entre la invencién definida en la reivindicacion 12 y el proceso divulgado en
D3 consiste en que el espesor de la capa eléctricamente conductora esta entre 1nm a
40nm.
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No se observa un efecto técnico asociado a dicha diferencia.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢Como modificar el proceso conocido en D3 con el fin de obtener un
producto alternativo?

Sin embargo, definir el espesor de la capa eléctricamente conductora entre 1nm a 40nm
ya esta divulgado en D4, que ensefia un proceso fabricacion que incluye un proceso de
recubrimiento y un proceso de tratamiento térmico. El sustrato de vidrio se recubre en el
siguiente orden: aplicar la capa (A), la capa (B) y la capa (C) (pag. 8, [0043]). D4
ejemplifica el revestimiento de un sustrato de vidrio, vidrio de cal sodada con un espesor
de 2,0 mm. A continuacion, se forma la capa A, que comprende un contenido de SnO,
del 10% en masa con respecto a la cantidad total de In,O3 y SnO, y silicio metalico,
particularmente silicio policristalino, de esta manera se forma una capa de ITO capa (A)
con un espesor de 25 nm. A continuacion, se forma una capa de Si, capa (B) con un
espesor de 1 nm sobre la capa de ITO. Luego, se forma una capa de dioxido de silicio,
capa (C) con un espesor de 50 nm sobre la capa (B). A través de dicho proceso de
recubrimiento, se obtiene un sustrato de vidrio recubierto [a1]. El cual se somete a una
etapa de tratamiento térmico en un horno de cinta a 650 °C durante 2 minutos a una
atmosfera. Finalmente, se deja enfriar para obtener un sustrato de vidrio conductor
transparente [31] (pag. 10, [0059] a [0061]).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
definir el espesor de la capa eléctricamente conductora esta entre 1nm a 40nm como lo
divulga D4 en el proceso de D3, para asi llegar al objeto de la reivindicacién 12. Por lo
cual se considera obvia.

La reivindicacion 13 no menciona alguna caracteristica que, junto con las caracteristicas
de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al proceso de la reivindicacion
12, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6. Conclusidn con respecto a nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D3 W02016184732 1al3 Nivel inventivo
D4 JP2009242128 1al3 Nivel inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la presente comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio,
deberd observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
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a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucién de
tasas vigentes.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacién administrativa.
?%

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2019/0007673 1° X 2° 3° Revoca X
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/EP2018/056796 19 de marzo de 2018
Fecha de determinacion estado de la técnica . L
(DDIMM/ARIO) Prioridad Presentacion
18/03/2017 X
Solicitante
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 - At s - Jart20 - [An 25 (Falta de unidad de .
invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de bisqueda 1al3

HEATABLE COATING, DIELECTRIC BARRIER LAYER,
ELECTRICALLY CONDUCTIVE OXIDE (TCO), NITRIDE OR
SILICON CARBIDE INDIUM TIN OXIDE (ITO) THICKNESS
THERMAL PRESTRESSING
CIp: |HO5B 3/14, HOSB 3/84

Palabras clave utilizadas

Clasificaciones utilizadas para la busqueda cpe-

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)

Iglgzmizgﬁ A dg ;(;Iri&gu/d L PE%TQZ c?g n Reivindicaciones Categoria del
Bases de datos| N° de patente / IPresentacion /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica documento
consultadas | Autor LNP() | (DD/MM/AAAA) |  2fectadas EEER(E)

US2016374150 | 22-12-2016 - - A
ISR US2014091073 | 3-04-2014 - - A
EPO W02007018951| 15/02/2007
W02012168628| 13/12/2012
STNext Biswas 2015 - - A
KR101465518 | 26-11-2014 N B A
PATBASE
W02015162107| 29/10/2015 - B A
US20150351160| 03-12-2015 - - A
ORBIT
W02016184732| 24/11/2016 lal3 Pag. 13y 14 Y
JP2009242128 | 22/10/2009 lal3 Péag.3,4,5,6,7,8,9,10y 12 Y
DERWENT
US2016374150 | 22/12/2016 - - A
EPOQUENET| US9215760 15/12/2015 - - A
() Cita completa literatura no patente| Wight, Daniel Nilsen. Optical and passivating properties of hydrogenated
(LNP) amorphous silicon nitride deposited by plasma enhanced chemical vapour
) ) deposition for application on silicon solar cells. Norway: N. p., 2008. Web.
Qgﬂﬂfoo’N:n'qbr':' (Fecm)d'e Titulo dﬂ Nilormi Biswas, et al. Nanomechanical properties of dip coated indium tin oxide films
revista_'Vommen(Namem), pp-pp. on glass, Thin Solid Films, Volume 579, 2015, Pages 21-29.
https://doi.org/10.1016/j.tsf.2015.02.030.
o
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Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del articulo.
Nombre de la revista. Recuperado de

http://XXXXXXXX.

(%) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la de
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha

de presentacion internacional o en fecha posterior. solicitud, pero puede ser (til para la mejor comprensién del principio o
teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el razonamiento

“L” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo, o los hechos en los que se basa dicha invencién son incorrectos.

dudas acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la

fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompariados de una “X” Documento particularmente relevante; la invencién reivindicada no

explicacion, por la cual se citan. puede considerarse nueva o que impliqgue una actividad inventiva por

referencia al documento aisladamente considerado.
“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de
documentos siempre estard acompafiado por otra letra que indique la “Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. puede considerarse que impligue una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion cuya combinacion resulta evidente para un experto en la materia.
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: (16/03/2022)
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